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摘要(译)

产生两个独立的温度无关参考电压的技术。 可以使用一串ΔV是电池生成
参考电压。 基于跨二阶ΔV 是单元的带隙电压基准可以通过迫使相关电
流源相互关联来消除噪声。 几个ΔV 是级可以级联在一起，以生成可从
V 是中消除CTAT分量的可观PTAT分量。 在一些示例配置中，仅使用
BJT而不需要使用放大器来生成带隙电压； 这样，可以产生极低的噪声
电压基准。 可以将PTAT和CTAT电压组合以产生大约V G0或大约2V 
G0 的带隙电压。
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